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Introducgao

A sintese dos semicondutores nanocristalinos
coloidais, também chamados de pontos quanticos
(PQs), tem sido o objeto de inumeros trabalhos
cientificos no mundo todo, devido as suas
intrigantes  propriedades  opticas. Uma das
propriedades Opticas mais interessantes destes
nanocristais (NCs), do ponto de vista da aplicagao
tecnolégica, é a forte intensidade de luminescéncia
que apresentam em fungdo do tamanho das
nanoparticulas, permitindo que sejam utilizados em

dispositivos  optoeletronicos,  fotovoltaicos e
biomédicos, dentre outros. As propriedades
estruturais, fotofisicas, fotoquimicas e

fotoeletroquimica dos NCs semicondutores tém sido
intensivamente estudadas, no entanto, pouca
atengdo tem sido dada as suas propriedades
eletroquimicas. Desta forma, este trabalho tem
como objetivo caracterizar o comportamento
eletroquimico da dependéncia de tamanho de PQs
de CdTe, soluveis em agua, com diferentes ligantes
de superficie contendo grupos tidis.

Resultados e Discussao

As sinteses dos PQs de CdTe foram realizadas
utilizando o acido 3- mercaptopropidnico (MPA),
acido tioglicdlico (TGA) e glutationa (GSH) como
ligantes de superficies, visando diminuir os defeitos
da superficie dos nanocristais, evitar a agregagao,
bem como controlar o tamanho dos PQs. Foram
sintetizados PQs de CdTe de diferentes tamanhos
em funcdo do tempo de sintese, os quais foram
caracterizados por espectroscopia UV-vis,
fotoluminescéncia e voltametria ciclica (VC). Para
as analises voltamétricas utilizou-se de uma célula
eletroquimica com eletrodo de carbono vitreo como
eletrodo de trabalho, prata-cloreto de prata como
eletrodo referéncia e fio de platina como eletrodo
auxiliar. Para o sistema CdTe/MPA ¢é possivel
observar (Fig. 1A) um deslocamento da banda de
absorgao optica fundamental devido a formagao de
particulas maiores ao longo do tempo de evolugao
da sintese. De maneira semelhante, na Fig. 1B,
observou-se um deslocamento das bandas de
emissdo em diregdo a comprimentos de ondas
maiores. Este comportamento foi observado e
corroborado com a técnica de VC (Fig. 2), onde foi
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possivel observar deslocamentos nos potenciais de
pico anddico (~0,8 V) para potenciais mais positivos
em funcdo do aumento de tamanho das
nanoparticulas de PQs de CdTe estabilizados com
MPA, nos tempos de sintese de 30, 60, 90, 120 e
180 minutos, indicando um aumento da passivagao
das moléculas de MPA sobre os PQs de CdTe.
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Figura 1. Espectros UV-Vis (A) e de

fotoluminescéncia (B) de PQS de CdTe preparados
com tempos de 30 a 180 minutos de sintese.
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Figura 2. Voltamogramas ciclicos obtidos em
solugdo tampado fosfato pH = 8 dos PQs de
CdTe/MPA preparados com tempos de 30 a 180
minutos de sintese (v =20 mV s'1).

Conclusoes

Foi possivel correlacionar os tamanhos de PQs de
CdTe com os deslocamentos dos potenciais de pico
anddico dos PQs para valores maiores de potencial
em fungdo do aumento das nanoparticulas de
CdTe/MPA, bem como para os ligantes GSH e TGA.
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